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Opis techniczny:

System umozliwia wytwarzanie cienkich warstw o okreslonym sktadzie
stechiometrycznym lub przesyconym o grubosci od kilku nanometréw do
paru mikrometréw, na réznorodnych podtozach (metalicznych,
ceramicznych, polimerowych). Podloza moga by¢ dobrze okreslonymi
monokrysztatami lub polikrysztatami i polimerami o odpowiedniej
chropowatosci powierzchni. Uzyskane warstwy w zaleznosci od parametrow
osadzania i jakosci wykorzystanych podtozy moga by¢ epitaksjalne,
nanokrystaliczne, polikrystaliczne oraz nawet amorficzne. Do wytwarzania
cienkich warstw wykorzystuje sie impulsy swiatta z zakresu nadfioletu (248
nm), ktére w wyniku oddziatywania z powierzchnia tarczy powoduja jej
rozpylenie w komorze roboczej (ablacja laserowa). Osadzanie wykonuje sie
za pomoca ekscymerowego lasera impulsowego, ktérego czestotliwos¢ pracy
miesci sie w zakresie 1-100 Hz. Tarczami moga by¢ dowolne materiaty
(metale, niemetale, tlenki, ceramika itp.). Oprocz lasera system do osadzania
cienkich warstw wyposazony jest w reakcyjna komore prézniowa z
mozliwoscig stosowania atmosfer gazowych (tlen, azot i argon), komore
zatadunkowa oraz uktad pomiarowy RHEED. Precyzyjne dawkowanie gazéw
pozwala na uzyskiwanie warstw wzbogaconych lub zubozonych np. w tlen.
Wielkos$¢ osiaganej prézni w komorze roboczej wynosi ok. 10-8 mbar.



Wykorzystanie szescio-stanowiskowej ruchomej karuzeli do tarcz umozliwia
wykonywanie wielowarstw w jednym procesie, unikajac przy tym
zanieczyszczania powierzchni warstw. Podtoza sa transportowane z sluzy
zatadowczej w warunkach wysokiej prézni do komory roboczej. W tej
komorze moge by¢ podgrzewane radiacyjnie do temperatury 850 °C.
Predkosci nagrzewania i chtodzenia sa sterowane cyfrowo z doktadnoscia do
1 °C. Za pomoca techniki RHEED mozliwe jest badanie in situ struktury
krystalicznej i kinetyki wzrostu cienkich warstw.

Nazwa handlowa: Pioneer 180 PLD System

Wiecej szczegolow: /equipment/system-pulsacyjnej-ablacji-laserowej/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Jabtonski Piotr

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
piotr-jablonski-9263.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materialow i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespol: Zespoét Efektow Kwantowych w
Nanostrukturach

Data ostatniej aktualizacji: 10 listopada 2023 12:42
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2013
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
taczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

System ablacji laserowej pozwala na otrzymywanie epitaksjalnie
wielowarstwowych probek, o dobrej kontroli grubosci dzieki pomiarom in-
situ za pomoca metody RHEED.

Metoda RHEED pozwala réwniez na badanie odpowiednio przygotowanych
prébek pod katem ich struktury krystalograficznej, a takze kontroli jakosci
mikrostruktury po procesach trawienia do poziomu warstw atomowych.

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMIiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
acmin/dokumenty/)
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